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INTRODUCCION

Tecnologias alternativas se han desarrollado durante los ultimos anos para
los dispositivos solares convencionales, fabricados comunmente a partir de
semiconductores inorganicos como el silicio. Dichas tecnologias comprenden
el uso de semiconductores organicos como las metaloftalocianinas (MFts),
DOr sus bajos costos, excelentes propiedades opticas y eléctricas, que les
permiten mantener una eficiencia en la conversion de energia similar a la del
silicio. Las MFts son dopadas con ligantes organicos para potenciar su uso
en dispositivos optoelectronicos [1]. Este estudio tiene como objetivo
determinar, a traveés de técnicas de espectrometria Raman, los enlaces
quimicos que generan la diferencia en las propiedades opticas de la _
SR . . . g+1 Mg+2
ftalocianina de magnesio (MgFt), dopada con dos diferentes ligantes
derivados de la familia de los alenos. E.nergfa de 115, 1.41 2.64 115,1.8 2.8
activacion (eV)

M ATE R I AI_ Y M ETO D 0 Tabla 1. Energia de activacion de las peliculas semiconductoras
Se elaboraron dos tipos de peliculas delgadas en distintos sustratos por

RESULTADOS

En 3 tabla 1 se presentan las energias de activacion de cada pelicula
obtenidas por los analisis opticos. Por otro lado, se analizaron los espectros
de las bandas de absorcion (las crestas) en la figura 2, que corresponden a
l0s desplazamientos de (as vibraciones de los enlaces, caracteristicos de cada
material. A partir de estos valores experimentales, en la tabla 2 se
compararon os valores tedricos correspondientes (os ligantes 1, 2 U a Mgkt
puro [2). Se encontraron senales presentes en los Mg+1 y Mg+2, gue
corresponden a intensidades caracteristicas y presentes en Mgkt pura.

medio de la técnica de evaporacion al alto vacio, empleando la MgFt (figura
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- En as figuras Z2a y 2b se observan diferencias en las senales Raman de

- Mg+1y Mg+2, esto puede deberse a los distintos enlaces que se formaron

despues del dopaje. En cuanto a las propiedades opticas, las energias de

N activacion estan en el rango de los semiconductores organicos (<4eV) y se

] obtuvieron mejores resultados en Mg+ (tabla 1). Aungue los enlaces hidroxilo

i l U M son debiles, son o suficientemente abundantes en la molecula del L1 y
| f ! |

Mg +1

Intensidad (Unidades arbitrarias)
Intensidad (Unidades Arbitrarias)

favorecen las propiedades opticas, a pesar de gue la molécula del L2 tiene
mayor cantidad de enlaces dobles. Asimismo, los enlaces C=C y C=C-H
estan presentes Unicamente en el L1, lo cual indica gque estos grupos
funcionales también favorecen (a conduccidon y determinan el
comportamiento optico.
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